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Modern tipta, hastaliklarin tanisinda ve tedavisinde he- 4. Giines pilleri;
k!mlere re.hberllk. etmg amagli muhendislerle gelistirilen I. Fotoelektrik olay sonucu hareket eden elektronlar
cihazlar biyomedikal cihaz olarak tanimlanir.
kullanir.
Buna gore, . . "
II. Yar iletken maddelerin uyarilmasi sonucu ener;ji
[. Tomografi(BT) depolar.
[I. Manyetik rezonans goérintileme . Verimleri oldukga azdir.
ll. Sonar yargilarindan hangileri dogrudur?
IV. Termal kameralar A) Yalniz I. B) Yalniz II. C) lvell.
V. Ultrason (USG) D) Il ve . E) I, 1l ve Ill.

cihazlarindan hangileri tip biliminde tani, teshis ve
tedavide kullanilan biyomedikal goriintiileme cihaz-
larindan degildir? 5. Goriintiileme cihazlarinin galisma prensipleriyle ilgili

A)lvell. B) Il ve IIl. C) Ilve IV. fizik konulari arasinda baglanti kuran;

I. BT cihazi, X-isini kullanilarak vicudun incelen bo-
[GmUndn kesitsel goruntlsinu ¢ikarmaya yaran bir
aragtir.

D) IV ve V. E) Il ve IV.

Il. Sonar cihazi, elektromanyetik dalgalarinin su altin-
daki yayihmindan yararlanarak yon bulmada, ha-
berlesmede ve deniz araglarinin tespitinde kullani-

Elektrikle kutuplasan sivinin 15181 tek fazli gecirmesi lan bir aractir.

ve oniine eklenen bir renk filtresi ile gézle goriilebil-

mesi ilkesine dayanan goriinti teknolojisi asagidaki-

lerden hangisidir?

Ill. MR cihazi, protonlarin manyetik alan altindaki tit-
resimlerinden yararlanilarak yapilan tani amaciyla

kullanilan bir cihazdir.
A) Kristal sivi ekran (LCD) teknolojisi

B) Yari iletkenler teknolojisi IV. USG cihazi yuksek frekansli elektromanyetik dal-

galari viicuda gondererek doku ylizeyinden gelen
yankilari saptama esasina dayanan goruntileme
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C) Goruntuleme Teknolojisi

D) Nano teknoloji

> cihazidir.

E) LED teknolojisi 8 PP
o V. Termal kameralar, IR enerji kullanarak goruntinun
§ genel yapisini IR enerjisine gore farkli renklerle
. gOsteren goruntileme cihazidir.

w
= aciklamalardan hangileri yanligtir?
Gilnes pilleri; A) lvell B) Ivelll. C) llve lll.
. uzay araglar D) Il ve IV. E) IVve V.
II. hesap makineleri
lll. sokak lambalari 6 Pikseller icerisinde yer alan gaz karigimi elektrik akimi
IV. gunes enerjili su isiticilar sayesinde maddenin doérduncu haline geger.
hangilerinin galigsmasi igin kullanihr? Bu ¢alisma prensibi hangi goriintii teknolojisini agiklar?
A) Yalniz IV. B) I ve IV. C) llvelll. A) LCD B) Plazma C) LED
D) I, Il vellll. E) I, Il ve IV. D) USG E) MR.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/
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7. LED lambalari ginimuzde dis cephe aydinlatmalari, ha-
vuz aydinlatmalari, gésterge panelleri, cep telefonlari gibi
birgok sistemde kullaniimaktadir.

Buna gore LED lambalarinin,
I. saglam olmasi
Il. az enerji harcamasi
[ll. uzun 6murlG olmasi

ozelliklerinden hangileri hemen hemen her alanda
kullanilmasini saglamistir?

A) Yalniz 1. B) Yalniz II. C) Yalniz IIl.

D) lvell E) I, Il velll.

8. Yarn iletken maddeler ile ilgili,
I. Elektriksel iletkenlik agisindan yalitkan ve iletkenler
arasinda kalir.
II. Isik, 1s1, manyetik alan gibi etkilerle iletken olur.
lll. Kristal yapiya sahiptir.

yargilarindan hangileri dogrudur?

A) Yalniz 1. B) Yalniz II.

D) Il ve lll.

C) Ivell.
E) I, 1l ve IIl.

9. Yari iletken transistorler ile ilgili,
I. Yiksek ve dislk akimlari denetlemeye yarar.
II. Birgok teknolojik aragta kullantlir.

[ll. Kesfi teknolojinin gelisimi agisindan bir dénim nok-
tasidir.

ifadelerinden hangileri dogrudur?

A) Yalniz 1. B) Yalniz II. C) lvell.

D) 1l velll. E) I, Il velll.

Olgme, Degerlendirme ve Sinav Hizmetleri Genel Miid(irliigii

MEB 2018 - 2019

10. Diyotlar ve transistorler yari iletken malzemelerden yapil-
migtir.

Buna gore, diyotlarin ve transistorlerin asil 6zelligi
asagidakilerden hangisidir?

A) akimi denetlemesi

B) akima karsi direng géstermemesi

C) sicaklik etkisiyle yalitkan 6zellik kazanmasi
D) akima karsi fazla diren¢ géstermesi

E) akim dlgmesi

11. 1911 yilinda Hollandal Fizik¢i Onnes tarafindan kesfedi-

len slper iletkenlik, mutlak sifira yakin sicakliklarda bazi
maddelerin akima karsi yaklasik sifir direng gosterdigini
vurgulamaktadir. Daha sonraki yillarda yapilan deney-
ler bu durumun metaller yerine alagimlar kullanildiginda
daha ylksek sicakliklarda da gergeklestigini gostermek-
tedir.

Bu durum siiper iletkenlerin,
I.  Kullanighhgini arttirir.
Il. Maliyetini disurdr.
I1l. Bilim gevrelerinden kabul edilmesini saglar.

ifadelerinden hangileri dogrudur?

A) Yalniz I. B) Yalniz Il. C) lvell

D) Ilvelll. E) I, Il velll.

12. Asagidaki araglarin hangisinde sivi kristal yapisi bu-

lunmamaktadir?

A) LCD televizyon
B) plazma televizyon
C) bilgisayar ekrani
D) hesap makineleri

E) ucgak gostergeleri

Cevap anahtarina ulasmak igin karekodu okutunuz.



